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Dispositivos semicondutores

Estabelecimento de uma juncgao pn.
Contato intimo entre regides dopadas com tipo p e com tipo n.

///Banda de valencm 8 / 72 % 7 0
mminin, o

Regiao p Juncao Regiao n

4300376 - Fisica Moderna 2 Aula 20 4



Energia >

Jungao p-n: diodo  doekton e
N P é
° : TRV
Movimento de cargas até v
igualar as E ot

- '+

Ill+

¢Banda de valéncia

) i

\
d |

regiao p juncao regiaon
10 —
Cuidado! direcao d;}

Corrente| movimento dos e'! -
eletronica — Rec?mtfina(;ao Retificador de
nio polarizada -~ termica silicio tipo IN256 2 |-
Corrente Iy * N e 25T < >
reversa - Recombinagdo
polarizada - térmica

- 500 - 250 0
gi(: gznte I Recombinagdo | T " %

polarizada — —0,001 V (volts)

ddp direta V,;: Nee_(AE_eV” W (Nee_AE/kT )eeV”/kT =
_J ( eV, I kT _1)

:] — ]OeeVb/kT ]

— 0,002

2 Aula 20

_ 5
total Cuidado com as escalas! ]




Juncao p-n: diodo

N i lons fixos
Regiao de deplega/

4300376 - Fisica Moderna 2 Aula 20



Tipo p Tipo n
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Diodo tunel de
germanio tipo 1N2940A

Curva de um
diodo comum
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Absorcao e emissao de luz

Absorcao e emissao de luz por semicondutores sao processos analogos aqueles que
ocorrem em atomos isolados, com a diferenca de que niveis atdbmicos sao

substituidos por bandas.
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Laser de estado sdlido
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From Computer Desktop Encyclopedia
@ 2000 The Computer Language Co. Inc.

Laser de estado sélido

Double
Heterostructure

I (Input current)

. active
layer
Metal
contact
1
a
Gain-guided
Stripe silicon
dioxide
Coherent
photons
T active
layer
Typical values :’Ve(;ggtl) ety
L=0.3 mm 1 (at 300 K) =20 A
a=0.1 mm Input power = 136 W
d=2.0 um Light output power = 9 W
A =840 nm

mirror
stack

active

region
mirror
stack
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Transistor

Um sinal aplicado a fonte }/, modula a

corrente entre o emissor e o coletor, que tem
valor muito mais elevado. Assim o transistor

funciona como amplificador de sinais.
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Fisica Nuclear: cronologia do inicio
Descoberta da Radioatividade (Becquerel)
Separacao quimica do Ra (Marie e Pierre Curie)
Modelo atébmico de Rutherford
Descoberta de isétopos (J.J. Thomson)
Transmutacao nuclear induzida (Rutherford)
Aplicacao da MQ a radioatividade:

— Decaimento a (Gamow, Gurney e Condon)

— Decaimento 3 (Fermi)

Descoberta do néutron (Chadwick)

Hipotese n-p (Heisenberg)

Descoberta do pdsitron (Anderson)

Mésons e a forca nuclear (Yukawa)

Descoberta do méson u (Anderson e Neddermeyer)
Descoberta do méson i (Powell)

Quebra da paridade no decaimento 3 (Lee e Yang)
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